XI Coloquio Soc. Bras. Mic. Elet., Caxambu, Setembro, 1987.

ESTUDO DE SINTERIZACAO EM ALUMINA

fna Helena A. BEESSHEAA, J. C. Bressiani, Eliana N. dos

S. Muccillo
IPEN-CKEN/SP - Departamento de Metalurgia Nuclear

Foram realizados estudos de sinterizacao em funcao de
tempo e temperatura, em alumina pura (A-16- da Alcoa),
sendo utilizados, para a analise microestrutural, micros
copios eletrdnicos de varredura e de transmissao,

0 po de alumina foi prensado uniaxialmente e sinteri
zado a temperatura de 1450, 1500 e 15500C, por 1 hora, €
a 15007C tambem por 3 e 5 horas. Em MEV foram observadas
amostras polidas e atacadas termicamente(1350°C-30 min),
Para MET foi utilizado metodo convencional de preparacao
de amostras por polimento e desbaste ionico.

As amostras sinterizadas a 1450°C apresentam as meno
res densidades (§ = 95,0% D.T.), no entanto foi observa
da uma microestrutura bastante homogenea, com tamanho de
grao da ordem de 0.7 Jam (Fig. 1a). As amostras s1nter1za
das a temperaturas ma1s elevadas possuem densidades maio
res (96,7 e 97,0% D.T. para 1500 e 15509C - 1 hora, res
peciwvamente), mas com ocorréncia de crescimento secunda
rio de graos (Fig. 1b). O aumento do tempo de sinteriza
cao, para T = 15000C, provoca pequeno acrescimo no tama
nho medio dos graos, assim como na densidade, mas sem wu
dancas bruscas na microestrutura.

Foi analisada em MET amostra sinterizada a 15500C(Fiq
2) sendo comprovada a presenca de pequena quantidade de
fase amorfa nos contornos de grao e pontos triplos,pelos
metodos de defocalizacao e campo escuro a partir de e1e
trons espalhados difusamente. Assim tem-se que mesmo com
a utilizacao de alumina de elevada pureza e sem o uso de
aditivos, ocorre a formacao de fase amorfa, o0 que pode
comprometer as propriedades mecanicas a altas temperatu
ras.
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FIGURA 1 - Superficie polida e atacada de amostra sinte
rizada {a) 14509C e (&) 1500°C - | hora.

FIGURA 2 - Microestrutura de amostra sinterizada a
7134015509C - 1 hora
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